




































































































































































































专利名称(译) 电子设备用材料

公开(公告)号 US9985220 公开(公告)日 2018-05-29

申请号 US14/651453 申请日 2013-11-15

申请(专利权)人(译) MERCK PATENT GMBH

当前申请(专利权)人(译) MERCK PATENT GMBH

[标]发明人 PARHAM AMIR HOSSAIN
EBERLE THOMAS
JATSCH ANJA
PFLUMM CHRISTOF
KROEBER JONAS VALENTIN
ANEMIAN REMI MANOUK

发明人 PARHAM, AMIR HOSSAIN
EBERLE, THOMAS
JATSCH, ANJA
PFLUMM, CHRISTOF
KROEBER, JONAS VALENTIN
ANEMIAN, REMI MANOUK

IPC分类号 H01L51/00 C09K11/02 C08G73/06 C09K11/06 C07D403/14 C07D403/04 C07D405/14 H01L51/50

CPC分类号 H01L51/0072 C07D403/14 C07D405/14 C08G73/0672 C09K11/025 C09K11/06 H01L51/0035 H01L51
/0067 C07D403/04 Y02E10/549 C09K2211/1011 C09K2211/1029 C09K2211/1044 C09K2211/1059 
C09K2211/1088 C09K2211/1092 C09K2211/185 H01L51/0073 H01L51/0085 H01L51/5012 H01L51
/5072 H01L51/5092 H01L51/5096

审查员(译) 张，RUIYUN

优先权 2012008332 2012-12-14 EP

其他公开文献 US20150333274A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本申请涉及含有茚并咔唑基团，咔唑基团和与茚并咔唑基团键合的缺电
子基团的式（I）化合物。该化合物适用于电子器件，特别是用于有机电
致发光器件。
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